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(54) Title: SYSTEM FOR MEASURING HUMIDITY 



(54) BezeichnunR: ANORDNUNG ZUR FEUCHTEMESSUNG 

(57) Abstract 

The invention relates to a system for measuring 
humidity, comprising a sensor unit (1) having a sensor 
element (t.l) sensitive to humidity and a support 
element (2) on which the sensor unit is positioned, Tlic 
support element (2) and the sensor unit (1) lx)th present 
electrical contact areas (L2a, 1.2b), The invention 
tunher provides for the suppon element (2) to have a 
recess (6) above which the sensor unit (1) is arranged. 
The humidity-sensitive sensor element (1.1) is oriented 
in the direction of the recess (6) and the contact areas 
on the sensor side are positioned on that side of the 
sensor unit (1) which faces the support element (2). The 
support element (2) in at least a partial area adjoining the 
sensor unit (1) has a coating (3) which absorbs and/or 
rel&ases as little humidity as possible. 

(57) Zusammenfassung 



7a 1.1 1 7b 




2 3 4 6 



Es wird eine Anordnung zur Feuchtemcssung angegcbcn. Diese Anordnung besteht aus einer Scnsoreinheit (1) mit einem 
feuchteempfindlichen Seiisorelement (1.1) und einem Tr^gerelemcnt (2), auf dem die Scnsoreinheit angeordnet ist. Das Tragcrelement (2) 
sowie die Sensoreinheit (I) weiscn clcktrische Kontalctierungsbcrciche (1.2a, 1.2b) auf. Fcmcr ist im Tragcrelement (2) eine Ausnchmung 
(6) vorgcschen, iiberder die Sensoreinheit (1) angeordnet ist. Das feuchtccmpfindliche Sensorelement {1.1) ist in Richtung der Ausnehmung 
(6) oriendcrt. Die sensorseiiigen Kontaktienjngsbereiche sind auBerdem auf derjcnigen Scite der Sensoreinheit (1) angeordnet, die dem 
TrSgerelemeni (2) zugewandt ist. Femcr ist das Tragcrelement (2) zumindest in einem Teilbereich benachbart zur Scnsoreinheit (1) mit 
ci ner Beschichtung (3) vcrschen, die mbglichst wcnig Fcuchtigkcit aufnimmt und/odcr abgibt. 
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Anordnung zur Feuchtemessung 

Die vorltegende Erfindung betrifft eine Anordnung zur Feuchtemessung ge- 
5 maf3 dem Oberbegriff des Anspruches 1 . 

Es sind Anordnungen zur Feuchtemessung bekannt, bei denen eine Sen- 
soreinheit mil einem feuchteempfindiichen Sensorelement auf einem flachen 
Tragerelement angeordnel wird. Beim Tragerelement kann es sich bei- 
10 spielsweise um eine Leiterplatte oder eine Platine handeln. Die erforderliche 
elektrische Kontaktierung zwischen auf der Leiterplatte angeordneten elek- 
trischen Bauelementen zur Signalerzeugung und -verarbeitung und der Sen- 
soreinheit bzw. dem eigentlichen feuchteempfindiichen Sensorelement kann 
hierbei tiber Bonddrahte und entsprechende Lotverbindungen erfolgen. Al- 
ls ternativ ist die Kontaktierung auch uber AnschluBdrahte an der Sensorein- 
heit moglich, die in geeignete Kontaktierungsbohrungen auf Seiten des Tra- 
gerelementes gesteckt und auf der anderen Seite der Leiterplatte verlotel 
werden. Derartige Kontaktierungsvarianten erfordern jedoch einen hohen 
fertigungstechnischen Aufwand, der sich insbesondere bei der Massenferti- 
20 gung negattv bemerkbar macht. Eine automatisierte Bestuckung von Leiter- 
piatten mit derartigen Sensoreinheiten zur Feuchtemessung ist uber diese 
Kontaktierungsmethoden nicht oder nur erschwert moglich. 

Aus der WO 98/27411 ist desweiteren ein lokal selektives System bekannt, 
25 bei dem' z.B. ein Sensor in Form eines Feuchtsensors mit seiner feuch- 
teempfindiichen Sensorflache oberhalb der Ausnehmung eines geeigneten 
Tragessubstrates angeordnet wird. Die elektrische Kontaktierung des Sen- 
sorelementes erfolgt uber die Flip-Chip-Technologie. Als nachteilig erweist 
sich an der vorgeschlagenen Vorrichtung, daB im Fall der Verwendung be- 
30 stimmter Tragersubstrat-Materialien eine Verfalschung von FeuchtemeB- 
werten resultieren kann. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Anordnung zur 
Feuchtemessung zu schaffen, die eine weitgehend automatisierte Fertigung 
35 derartiger Anordnungen ermoglicht. Insbesondere ist eine moglichst einfache 

ERSATZBLAn(REGEL26) 
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elektriscbe Kontaktierung der dabei eingesetzten Bauelemente gefordert. 
Ferner sollen die FeuchtemeBwerte moglichst nicht durch die Ausbildung der 
Anordnung verfalscht werden, 

5 Diese Aufgabe wird gelost durch eine Anordnung mit den Merkmalen im 
kennzeichnenden Tail des Anspruches 1 . 

Vorteilhatte Ausfuhrungsformen der erfindungsgemaBen Anordnung erge- 
ben sich aus den MaBnahmen in den abhangigen Anspruchen. 



0(9 erfindungsgemaBen MaBnahmen gestatten nunmehr die automalische 
Bestuckung von Leiterplatlen, Platinen oder anderen Tragerelementen nnit 
feuchteennpfindlichen Sensoreinheiten, da die Sensoreinheiten als SMDs 
(Surface Mounted Devices) ausgebildet sind. Hierbei werden die Sen- 

15 soreinheiten automalisiert uber SMD-Besluckungsautomaten auf die vorge- 
sehenen Positionenen der erfindungsgemaS ausgebildeten Tragerelemente 
gesetzt und dort befestigt sowie elektrisch kontaktiert. Die Kompletl- bzw. 
Simultankontaktierung der Sensoreinheit kann etwa durch Verloten oder 
aber Befesligen mittels Leitkleber erfolgen. Es resultiert im Vergleich zur 

20 manuetlen Einzel-Kontaktierung bzw. Bestuckung durch die nunmehr mogli- 
che Flip-Chip-Technik eine deulliche Reduzlerung der erforderlichen Verfah- 
rensschritte. 

Die in den abhangigen Anspruchen angegebenen MaBnahmen im Zusam- 
25 menhang mit der Beschichtung des Tragerelementes gewahrleisten des- 
weiteren ein storungsfreies Funktionieren der erfindungsgemaBen Anord- 
nung im MeBbetrieb, da damit die eventuelle Ausbildung etnes verfalschen- 
den Mikroklimas in der Nahe der Sensoreinheit verhindert werden kann. 

30 Grundsatzlich existieren verschiedenste Ausfuhrungsmogiichkeiten fur die 
jeweiiige teuchteempfindliche Sensoreinheit im Rahmen der vorfiegenden 
Erfindung, d.h. die nachfolgend beschriebenen MaBnahmen lassen sich 
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selbstverstandfich an verschiedenste Gegegebenheilen anpassen. So sind 
sowohl kapazitive Varianten wie auch resistive Varianten einer FeuchlemeB- 
anordnung erfindungsgemaB realisierbar. 

5 Weitere Vorteile sowie Einzeiheiten der erfindungsgemaBen Anordnung er- 
geben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausfuhrungsbei- 
spieles anhand der beiliegenden Zeichnungen. 



10 



Dabei zeigt 



Figur 1 eine Drautsicht auf ein Ausfuhrungsbeispiel der 

erfindungsgemaBen Anordnung: 

Figur 2 eine Schnittansicht des Ausfuhrungsbeispleles 

15 der Figur 1; 



Figur 3 eine Draufsrcht auf das verwendete feuch- 

teempfindliche Sensorelement des Ausfuh- 
rungsbeispieies der Figur 1 ; 

20 

Figur 4 eine Schnittansicht des Sensorelementes aus 

Figur 3. 



Anhand der Figuren 1 und 2 sei nachfoigend ein Ausfuhrungsbeispiel der 
25 erfindungsgemaBen Anordnung beschrieben. In Figur 1 ist eine Draufstcht 
auf die Anordnung zur Feuchlemessung in schematischer Fornn dargestellt; 
Figur 2 zeigt eine Schnittansicht durch die Anordnung. 



Die dargestellte Anordnung umfaBt ein Tragerelement 2, vorzugsweise aus- 
30 gebildet als ein- oder mehrlagige Leilerplatte mit darauf angeordneten bzw. 
darin integrierten eiektrischen Leiterbahnen 5a, 5b, elektrischen Bauele- 
nnenten etc., Beim Leiterplattenmaterial kann es sich beispieisweise urn 
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glasfaserverstarkte Epoxidharze handein, wie z.B. das bekannte Standard- 
Leiterplattenmaterial FR4. 

Auf dem Tragerelement 2 ist nunmehr in der sog. Flip-Chip-Technik eine 
Sensoreinheit 1 angeordnet, welche u.a. ein feuchteempfindliches Sensor- 
element 1.1 enthall. Das Sensorelement 1.1 ist in bekannter Art und Weise 
ausgebfldet und verandert in Abhangigkeit der jeweiligen Feuchle eine elek- 
trische KenngroBe. Im Fall eines resistiven Feuchtesensor-Anordnung han- 
delt es sich dabei unn den feuchteabhangigen elektrischen Widerstand eines 
geeigneten Sensorelementes 1.1, im Fall einer kapazitiven Feuchtesensor- 
Anordnung verandert sich feuchteabhangig die gemessene Kapazitat eines 
entsprechenden Sensorelementes 1.1. Vorzugsweise ist das Sensorelement 
1.1 in der Sensoreinheit 1 hierbei als dunne Schicht bzw. Dunnschichtsensor 
ausgebildet, wie dies etwa im Kapitel 20.4 tm Lehrbuch „Sensortechnik'\ H.- 
R. Trankler, E. Obermeier, Sprtnger-Verlag 1998 auf den Seiten 1245- 1250 
beschrieben ist. Zu weiteren Details in Bezug auf ein bevorzugtes Ausfuh- 
rungsbeispiel der Sensoreinheit 1 bzw. des Sensorelementes 1.1 sei auf die 
Beschreibung der nachfolgenden Figuren verwiesen. In Figur 2 ist der Auf- 
bau der Sensoreinheit 1 ledigllch schematisch skizziert. 

Das feuchtempfindiiche Sensorelement 1.1 ist auf der Unterseite der Sen- 
soreinheit 1 angeordnet, d.h. auf derjenigen Seite der Sensoreinheit 1, die 
dem Tragerelement 2 zugewandt ist. Urn sicherzustelten. daB das feuch- 
teempfindliche Sensorelement 1.1 mit der jeweiligen Umgebung in Wech- 
selwirkung treten kann, d.h. daR beispielsweise die Umgebungsfeuchte eine 
Kapazitatsanderung im Sensorelement 1.1 bewirkt, ist erfindungsgemaB 
vorgesehen, daB das Tragerelement 2 mindestens eine Ausnehmung 6 im 
Bereich aufweist, in dem die Sensoreinheit 1 angeordnet wird. Oberhalb der 
Ausnehmung 6 ist die Sensoreinheit 1 angeordnet, wobei das feuchteemp- 
findliche Sensorelement 1.1 der Sensoreinheit 1 in Richlung der Ausneh- 
mung 6 orientiert angeordnet Ist. Im Fall eines als dunne Schicht ausgebil- 
deten Sensorelementes 1.1, die als Dielektrikum in einer kapazitiven MelJ- 
anordnung fungiert, ist die Schichtoberflache der Ausnehmung 6 zugewandt. 
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Dies kann vorzugsweise derail erfolgen, daG die Schichtebene in der Aus- 
nehmung 6 oder aber parallel benachbart zur Ebene der Ausnehmung 6 an- 
geordnet wird, 

Grundsatzlich sind auch andere Anordnungsvarianten denkbar; entschei- 
dend ist lediglich, daB die Reiativanordnung des feuchtempfindlichen Sen- 
sorelementes in Bezug auf die Ausnehmung derart vorgesehen wird, daB ein 
Feuchteaustausch zwischen dem Sensoreiement und der Umgebung mog- 
lichst ungestort erfolgen kann. 

Die Ausnehmung 6 ist im dargesteitten Ausfuhrungsbeispie! etwas groBer ais 
die entsprechende Grundflache der Sensoreinheit 1 bzw. des Sensorele- 
mentes 1,1 gewahit worden, die dem Tragerelement 2 zugewandt isl. Dies 
bewirkt eine vorteilhafte Umstromung der komptelten Sensoreinheit 1 mit der 
2u messenden Luft und damil einen verbesserten Feuchteaustausch mit 
dem Sensoreiement 1.1. 

Zur erforderlichen elektrischen Kontaktierung der Sensoreinheit 1 bzw. des 
feuchteempfindiichen Sensorelementes 1.1 ist erfindungsgemaB ferner vor- 
gesehen, alle Kontaktierungsbereiche bzw. Kontaktpads des Sensorele- 
mentes 1.1 bzw. der Sensoreinheit 1 auf derjenigen Seite anzuordnen, die 
dem Tragerelement 2 zugeordnet ist. Auf diese Art und Weise ist ein sog. 
Flip-Chip-Bonding der Sensoreinheit 1 auf dem Tragerelement 2 moglich. 2u 
weiteren Details und Vorziigen dieser Kontaktierungstechnik sei beispiels- 
weise auf das Kapitel 6.6.2.2; Seite 277 - 278 im Lehrbuch .Sensortechnik", 
H.-R. Trankler, E. Obermeier, Springer-Vertag 1998 verwiesen, 
Im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel der Figuren 1 und 2 slnd die Kontaktie- 
rungsbereiche bzw. Kontaktpads des Sensorelementes M demzufolge auf 
der Unterseite der Sensoreinheit 1 angeordnet. Die Kontaktierungsbereiche 
des Sensorelementes 1.1 werden mit Hilfe von Kontaktierungselementen 7a, 
7b mit den Kontaktierungsbereichen auf dem Tragerelement 2 elektrisch 
leitend verbunden. 
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Im Zusammenhang mit der gewahlten elektrischen Kontaklierung existieren 
numehr verschiedene Moglichkeiten. So konnen in einer bevorzugten Aus- 
fuhrungsform auf den Kontaktierungsbereichen des Tragerelementes 2 die 
Kontaktierungselemente in Form einer geeigneten Lotpaste aufgebracht 
werden. Die Sensoreinheil Iwird anschliefiend auf dem korrekten Platz auf 
dem Tragerelen)enl 2 positioniert. Die eigentliche Kontaklierung erfolgt dann 
in bekannter Art und Weise durch Tempern der gesamten Anordnung im 
Refiow-Ofen, 

Alternativ hierzu kann es sich bei den Kontaktierungselementen 7a, 7b zwi- 
schen den sensor- und tragerseitigen Kontaktierungsbereichen auch urn 
sog. „Bumps" oder Hocker, bestehend aus eiektrisch leitfahigem Lotmaterial 
Oder aber aus Leitkleber. Neben der elektrischen Kontaklierung gewahrlei- 
sten die Kontaktierungselemente 7a, 7b noch die Befestigung der Sen- 
soreinheit 1 auf dem Tragerelement 2. 



Auf diese Art und Weise werden demzufolge die beiden Elektroden einer 
kapazitiven Feuchlemefianordnung eiektrisch leitend kontaktiert; zwischen 
den beiden Elektroden ist das eigentliche Sensorelement 1.1 als aktive 
Schicht angeordnet, deren Kapazitat sich feuchteabhangig aufgrund der 
Wasseradsorption andert. Zum detaillierten Aufbau eines Ausfuhrungsbei- 
spieles der Sensoreinheit 1 sei auf die Figuren 3 und 4 verwiesen. 

Die auf dem Tragerelement 2 vorgesehenen Kontaktierungsbereiche wie- 
derum sind mit zwei Leiterbahnen 5a, 5b verbunden. die damit die Sen- 
soreinheit 1 mit einer schematisch angedeuteten Elektronik-Einheit 10 ver- 
binden. Die Eleklronikeinheil 10 enthalt weitere elektrische Baueiemente zur 
Signalerzeugung und/oder Signalverarbeitung. Hierbei kann es sich etwa urn 
Widerstande, Kondensatoren, Komparatoren, Operationsverstarker sowie 
ggf. Mikroprozessoren handein etc. 



Urn sicherzustellen, daB bei der Feuchtemessung mit Hilfe der Sensoreinheil 
1 auf dem Tragerelement 2 keine Verfalschung der fvleBwerte aufgrund des 
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gewahlten Tragereiementmateriales auftrrtt, sind eine Reihe weiterer MaB- 
nahmen vorgesehen. Diese sind insbesondere dann zu ergreifen, wenn ein 
Material fur das Tragerelement 2 gewahll wird, das eine slarke Feuchteauf- 
nahme bzw. -abgabe zeigt. Im Fall des Leiterplattenmateriales FR4 wtirde 
5 ansonsten sich ein Mikroklima in der Umgebung der Sensoreinheit 1 ausbii- 
den, das zu Fehlmessungen fuhren kann. 

Aus diesem Grund ist im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel der erfindungs- 
gemaBen Anordnung vorgesehen, das Tragerelement 2 mit einer nahezu 
vollstandigen Beschichtung 3 zu versehen. Hierzu wird das Tragerelement 2 

10 bzw. die Leilerplatte nahezu ganzflachig mit einer Beschichtung 3 aus Kup- 
fef versehen. Die Beschichtung 3 wird hierbei im Ausfuhrungsbeispiel der 
Figur 2 auch an den Randern bzw. Kanten des Tragerelementes 2 vorgese- 
hen. Ebenso sei darauf hingewiesen, daB im Bereich der Ausnehmung 6, in 
der das Sensorefement 1.1 angeordnet ist, die Innenrander der Ausneh- 

15 mung 6 mil der Beschichtung 3 versehen sind. 

Zumrndesl im unmtttelbaren Umgebungsbereich der Sensoreinheit 1 ist 
demzufolge eine derartige nahezu vollstandige Beschichtung des Trager- 
elementes 2 mit einem geeigneten Beschichtungsmaterial vorzunehmen, um 
don die Ausbiidung eines verfalschenden Mikroklimas zu verhindern. Das 

20 jeweilige Beschichtungsmaterial hat dabei im wesentlichen die Funktion, die 
unerwOnschte Feuchteaufnahme und/oder -abgabe durch das jeweilige 
Tragerelementmaterial zu verhindern. 

Alternaliv oder zusatziich zu Kupfer waren ats Beschichtungsmaterial etwa 
auch andere Materialien einsetzbar. So konnte zusatziich oder alternaliv zu 
25 einer Kupfer-Beschichtung auch jeweils eine Nickelbeschichtung, eine Gold- 
beschichlung oder aber eine Zinnbeschichtung vorgesehen werden. 

Die Beschichtung 3 ist hierbei selbstverstandlich nicht im Bereich der Kon- 
taktierungsbereiche des Tragerelementes 2 aufgebracht, wo die Kontaktle- 
30 rungselemente 7a, 7b angeordnet sind, was in Figur 2 angedeutet ist. Wie 
desweiteren in Figur 1 ersichtlich ist, wird ferner unmittelbar benachbart zu 
den Leiterbahnen 5a, 5b auf dem Tragerelement 2 keine derartige Be- 
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schichfung vorgesehen, urn die Leilerbahnen 5a, 5b von der Kupfer-Be- 
schichtung zu isolieren. In einer vorteilhaften Ausfuhrungsform sind die Lei- 
lerbahnen ebenfalls aus Kupfer, d.h. dem jeweiligen Beschichlungsmaterial, 
so daB nach der ganzflachigen Beschichtung des Tragerelemenles 2 mit 
5 Kupfer durch geeignete StrukturierungsmaSnahmen die erforderlichen Lei- 
terbahnen hergestellt werden konnen. Dies kann etwa in bekannter Art und 
Weise durch einen Atzprozess erfolgen. 

Wie aus der Schnittansicht in Figur 2 desweiteren erkennbar, is» die Be- 
0 schichtung 3 des Tragerelemenles 2 ferner nahezu ganzflachig mit einer 
weiteren, zweiten Beschichtung 4 in Form eines Lotstoplackes versehen. 
Lediglich bei den Kontaktierungsbereichen des Tragerelemenles 2. wo die 
elektrische Kontaktierung der Sensoreinhelt lerfolgt, ist auch keine zweite 
Beschichtung 4 vorgesehen. In Bezug auf die Wahl sines geeigneten Lot- 
5 stoplackes ist anzufuhren, dad auch hierfiir ein Material gewahit wird, das 
wiederum eine mogtichst geringe Feuchteaufnahme und -abgabe zeigt, da- 
mil sich kein storendes, meBwertverfalschendes Mikroklima im Bereich der 
Sensoreinheit 1 ausbildet. Besonders geeignel hierzu sind etwa Lot- 
stoplacke, die wenlger ais 2% Feuchte aufehmen. 

Anhand der Figuren 3 und 4 sei nachfoigend die Sensoreinheit 1 des Aus- 
fiihrungsbeispieles beschrieben. Hierbei zeigt Figur 3 die Unterseite der 
Sensoreinheit 1. die dem Tragerelement 2 zugewandt ist; in Figur 4 ist eine 
detaillierte Schnittdarstellung durch die Sensoreinheit 1 . 

Die Sensoreinheit 1 besteht im gezeigten AusfQhrungsbeispiel einer kapazi- 
liven MeBanordnung aus einem Tragersubstrat 1.3 aus Glas, auf dem das 
eigentliche feuchtempfindliche Sensorelement 1.1 sowie die Kontaktie- 
rungsbereiche 1.2a. 1.2b angeordnet sind. Das in Dunnschichttechnik aus- 
gebildete Sensorelement 1.1 vyiederum besteht aus einer flachigen, metalli- 
schen Grundelektrode 1.1c. die unmittelbar auf dem Tragersubstrat 1.3 an- 
geordnet ist, einer daruber angeordneten feuchteempfindiichen Polymer- 
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schicht 1.1b sowie einer wiederum daruber angeordneten feuchtedurchias- 
sigen Deckelektrode 1.1a. Die Polymerschicht 1.1b zwischen den beiden 
Elektroden 1.1a, 1.1c fungiert als Dielektrikum, verandert in Abhangigkeit der 
jeweiligen Feuchte ihre Kapazitat und dlenl damil in bekannter Art und 
5 Weise zur kapazitiven Bestimmung der Umgebungsfeuchle. Als geeignetes 
Material fur die Polynnerschicht 1.1b komnrit z.B. Polyyimid in Betracht. 
Die beiden Elektroden 1.1a, 1.1c sind zur Kontaktierung mit den beiden 
Kontaktierungsbereichen 1.2a, 1.2b bzw. Kontaktierungspads verbunden, 
uber die die Elektroden 1.1a, 1.1c mit der in Figur 1 angedeuteten Elektro- 
10 nikeinheit 10 oder anderen Bauelementen verbunden werden. 

Eine typische Dicke des Glas-Tragersubstrates liegt inn Bereich von 500 - 
600nm; die Dicke der daruber angeordnelen Schichten 1.1a. 1.1b, 1.1c liegt 
typischenweise im Bereich von 2 - 3nnn. 

15 Diese Variante einer Sensoreinheit slellt selbstverstandlich nur eine mogli- 
che Ausfuhrungsform innerhaib der vorliegenden Erfindung dar. Es konnen 
demzufolge auch andere Sensoreinheilen zur Feuchtennessung eingesetzt 
werden, bei denen das jeweiiige feuchteempfindliche Sensoreiennent eine 
andere elektrische KenngroBe feuchteabhangig andert; beispielswetse wa- 

20 ren auch resistive Sensorelemente einsetzbar etc.. 

Daneben konnen auch in Dickschichttechnik aufgebaute Sensoreinheiten 
zum Einsatz kommen oder aber Sensoreinheiten, die Halbleitermaterialien 
ven/venden. Auch ats Substratmaterialien konnen natiirlich Alternativen zu 
Glas in Betracht komnnen; hierzu zahlen etwa Keramiken oder aber Siliziunn 

25 usw.. 

Es existieren im Rahmen der vorliegenden Erfindung somit eine Reihe von 
Ausgestaltungsmoglichkeilen neben dem oben beschriebenen Ausfuhrungs- 
betspiel. 
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Anspruche 



1. Anordnung zur Feuchtemessung, bestehend aus einer Sensoreinheit 
mit einem feuchleempfindlichem Sensorelement und etnem Tragerele- 
ment mit folgenden Merkmalen: 
5 a) das Tragerelement (2) besitzt eine Ausnehmung (6), uber der die 

Sensoreinheit (1) angeordnet ist, wobei das feuchteempfindliche Sen- 
sorelement (1,1) in Richtung der Ausnehmung (6) orientiert ist, 

b) das Tragerelement (2) sowie die Sensoreinheit (1) weisen eiektrische 
Konlaktierungsbereiche (1.2a, 1.2b) auf, wobei die sensorseitigen Kon- 

10 taktierungsbereiche auf derjenigen Seite der Sensoreinheit (1) angeord- 

net sind. die dem Tragerelement (2) zugewandt ist, 

c) das Tragerelement (2) ist zumindest in einem Teilbereich benachbart 
zur Sensoreinheit (1) mit einer Beschichtung (3) versehen, die moglichst 
wenrg Feuchtigkeit aufnimmt und/oder abgibt. 

15 

2. Anordnung nach Anspruch 1 , wobei nahezu die komplette Oberflache 
des Tragerelementes (2) mit der Beschichtung (3) versehen ist. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 . wobei als Material fur die Beschichtung (3) 
20 Gold gewahlt ist. 

4. Anordnung nach Anspruch 1 , wobei als Material fur die Beschichtung (3) 
Kupfer gewahlt ist. 

25 5. Anordnung nach Anspruch 1, wobei auch die Kantenbereiche des Tra- 
gerelementes (2) im Bereich der Ausnehmung (6) mit der Beschichtung 
(3) iiberzogen sind. 
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6. Anordnung nach Anspruch 1 , wobei samtliche Kantenbereiche des Tra- 
gerelementes (2) mit der Beschtchtung (3) uberzogen sind. 

7. Anordnung nach Anspruch 1, wobei die Sensoreinheit (1) ein Trager- 

5 substrat (1 .3) umfaGt, auf dem ein in Dunnschichttechnik ausgebildetes 

Sensoreiement (1.1) sowie elektrische Kontaktierungsbereiche (1.2a, 
1.2b) angeordnet sind. 

8. Anordnung nach Anspruch 7, wobei das Sensoreiement (1.1) eine 
10 Grundelektrode (1.1c), eine daruber angeordnete Polymerschicht (1.1b) 

sowie eine darauf angeordnete feuchtedurchlassige Deckelektrode 
(1,1a) umfaBt. 

9. Anordnung nach Anspruch 1. wobei das Sensoreiement (1.1) in Abhan- 
1 5 gigkeit der jeweiligen Feuchte eine elektrische KenngroBe andert. 

10. Anordnung nach Anspruch 1, wobei das Tragereiement (2) als ein- oder 
mehrlagige Leiterplatte ausgebildet ist. 

20 11. Anordnung nach Anspruch 1, wobei die GroRe der Ausnehmung (6) im 
Tragereiement (2) etwas groBer als die Grundflache der dem Trager- 
eiement (2) zugewandten Sensoreinheit (1) gewahit ist. 

12. Anordnung nach Anspruch 1, wobei auf dem Tragereiement (2) des- 
25 weiteren elektrische Leiterbahnen (5a, 5b) angeordnet sind, die uber die 

Kontaktierungsbereiche des Tragerelementes (2) das Sensoreiement 
(1.1) mit nachgeordnelen weiteren elektrischen Bauelementen verbin- 
den. 

30 13. Anordnung nach Anspruch *1 2, wobei die Leiterbahnen (5a, 5b) auf dem 
Tragereiement (2) ebenfalls aus dem Material der Beschichtung (3) be- 
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stehen, aber von der Beschichtung (3) in den sonstigen Bereichen des 
Tragerelennentes (2) isoliert sind. 

14. Anordnung nach Anspruch 12, wobei die Oberfiache des Tragerele- 
5 mentes (2) bis auf die Kontaktierungsbereiche ganzflachig mil einenn 

Lotstoplack (4) iiberzogen ist, der eine moglichst geringe Feuchleauf- 
nahme aufweist. 

15. Anordnung nach Anspruch 1, wobei zwischen den Kontaktierungsberei- 
10 Chen {1.2a, 1.2b) des Sensorelementes (1.1) und den Kontaktierungs- 



bereichen des Tragerele mentes (2) elektrisch ieitfahige Verbindungs- 
elemente (7a, 7b) angeordnet sind. 



15 
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